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成果摘要： 

在国家863项目组及省、市科技部门的支持下，我校针对特种领域对高温压力测试的迫切需求，采用基于SOI（硅隔

离）技术的固态浮雕式压阻力敏芯片和新型的硅杯、梁膜结构，使SOI耐高温压力传感器可用于高温及高频等恶劣条件

下的压力测量。 在高温压力传感器研制成果的基础上，2005年我校拓展研究了低中量程（200～1000g）、工作温度

在200℃～400℃的三轴加速度传感器。该加速度传感器采用了悬臂梁式弹性元件和SOI高温全桥敏感元件，解决了高温

等恶劣环境下加速度的测量问题。其中，悬臂梁式弹性元件采用精密机械加工工艺制作；SOI高温全桥敏感元件采用

SOI技术和各种硅微机械加工技术在（100）硅晶面上来制作。具有体积小、精度高、可靠性好等优点。现已在军工研

究所进行样品试用。 
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